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Datenblatt F-SMA Metall-Einlegekragen
650nm Empfanger
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Photo-Empfanger 660nm, SMBd

1 Allgemeine Beschreibung

Der Empfanger besteht aus einer Photodiode mit inte-
griertem Transimpedanzverstarker und einer TTL kom-
patiblen ,open collector‘-Ausgangsstufe. Der Empfanger
ist vollstandig ,DC“-gekoppelt und bendtigt daher keine
Kodierung des Eingangssignals. Der Empfanger ist spe-
ziell geeignet fir Anwendungen mit Lichtwellenleitern bis
zu einem Faserdurchmesser von 1mm.

2 Anwendungen

Aufgrund der Ubertragungsrate von 5MBd, den guten
optischen und mechanischen Eigenschaften, findet das

Bauelement eine Vielzahl von Anwendungsmdglichkei-
ten: Bild 1  Optischer Empfénger

*  optische Netzwerke
*  Industrieelektronik

+  Automatisierung 5 Eigenschaften
e 660nm Photo-Empfanger
3 Bestellinformation « 5MBd
* open-collector Ausgang
Ausfiihrung Bestellnummer * F-SMAAnschlul
F-SMA mit Befestigungszubehdr ~ 905EMB60EK001  ° geeignet fir Kunststofflichtwellenleiter und
PCF-Faser

* Metallgehause

4 MaRzeichnungen

F-SMA
Einlegekragen -

12,0

9,3

Pin1 Vce
Pin2 Gnd
Pin3 Data

22,5

Bild 2 Bemalungen
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6 Schaltbild
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Bild 3  Schaltbild
7 Schaltungsbeispiel
Hinweise:
T Tvee vyt Vermeiden Sie Storsignale auf den Versorgungs-
| leitungen.
Platzieren Sie einen 100nF Entkoppelkondensa-
N\ ‘ 3 Data tor so nah wie mdglich an den Empfanger.
\ #Z >Q | é Halten Sie die Leiterbahnen fir GND und Data
_L 100nF  so kurz wie moglich. Abweichend von normalen
‘ 2 GND T PECL Ausgangen kénnen bei dem Empfanger
I 3 keine 50Q AbschluRwiderstande verwendet

Bild 4 Schaltungsbeispiel

werden (siehe Ausgangsstrom unter Grenzwer-
te[10]).

Vermeiden Sie Fremdlichteinstreuung.
Schitzen Sie den Empfanger vor Verschmut-
zung.
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10 Grenzwerte

Belastungen die liber die als "Grenzwerte” angegebenen hinausgehen kénnen das Bauelement dauerhaft
beschiddigen. Die Grenzwerte stellen Belastungsgrenzen des Bauelementes dar. Der dauerhafte Betrieb mit
diesen Werten wird nicht empfohlen, da die Zuverladssigkeit des Bauelementes darunter leiden kann.

Parameter Wert Einheit
Betriebstemperatur -40 ... +85
°C
Lagertemperatur -40 ... +100
Loéttemperatur o
2mm vom Gehause, t < 5s 260 c
Versorgungs-/Ausgangs- 0.5 bis 15
spannung
\
min. Betriebsspannung fir Funktion 4
Pullup-Widerstand
330 Q
V=5V
Ausgangsstrom 50 mA
Verlustleistung 100 mwW
11 Technische Daten
Parameter Symbol Bedingung Min | Typ | Max |Einheit
Wellenlangen-
bereich Neoss 600 780
nm
Schwerp_unkt- A 700
wellenlange Smax
Ubersteuerungsgrenze IN(ma) A=650nm 252 1000
uw
Max. -
Empfindlichkeit Py POF, A=650nm 20 63
. ton 120
Laufzeit- Eingabemuster 1010, 5MBd ns
verzégerung
ton 270
Vou Ve -06 | V. -0.3
Leerlaufspannung R=330Q \%
Vo 0.2 0.6
Schaltzeiten t 14 30
10%-90% Eingabemuster 1010, 5MBd ns
90%-10% t, 4 15
lee Eingabemuster 1010, 5MBd 8 14 20
Stromverbrauch locn Logisch 1, Licht aus 1.5 3.5 6.5 mA
leat Logisch 0, Licht an 13 17.5 23
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